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(57) Abstract: A method for manufacturing a color filter substrate (10), a liquid crystal panel, and a liquid crystal display device.
The manufacturing method comprises: first forming a photo spacer (13) on the color filter substrate (10), and then forming a com
mon electrode layer (14). A s the photo spacer (13) contacts both an array substrate (20) and the color filter substrate (10), the pro
cess of the photo spacer (13) and the process of the common electrode layer (14) are inverted in sequence, so that the photo spacer
(13) i s first formed on the color filter substrate (10) and then the common electrode layer (14) i s formed, and a surface, opposite to
the array substrate (20), of the photo spacer (13) i s covered with the common electrode layer (14). In this way, the photo spacer (13)
can transmit a pixel electrode signal on the array substrate (20) to the color filter substrate (10), replacing the function of an A u ball
(16). Therefore, in the manufacturing process of the liquid crystal panel, the spreading process of the A u ball (16) and the photomask
design of a transfer pad can be saved, and demands on materials of the A u ball (16) are further eliminated.

(57) 摘要：
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一种 彩膜 基 板 （10 ) 的制造 方 法 、液 晶面 板 及 液 晶显示装 置 。该制 造 方 法 包 括 ：在 彩膜 基 板 （10) 上 先 形成
间 隙粒 子 （13 ) ，再 形成 公共 电极 层 （14 ) 的步 骤 。 由于利 用 间 隙粒 子 （13 ) 与 阵列基 板 （20 ) 和 彩 膜 基 板
( 10 ) 均 有 接 触 的条件 ，将 间 隙粒 子 （13 ) 的制程 与 公共 电极 层 （14 ) 的制 程 替换 ，使 得 间 隙粒 子 （13 ) 先

形成 于彩膜 基 板 （10 ) 上 ，再 进 行 公共 电极 层 （14 ) 的形成 ，使 得 间 隙粒 子 （13 ) 的与 阵列基 板 （2 0 ) 相对
的表 面 上 也覆 盖 有 公共 电极层 （14 ) ，这 样 ，间 隙粒 子 （13 ) 就 可 以将 阵列基 板 （20) 上 的像 素 电极 信 号传
递 到彩膜 基 板 （10 ) ，代 替 了金 球 （16 ) 的作用 ，从 而 在液 晶面 板 的制 造 工 艺 中 ，可 以省 去金 球 （16 ) 的撒
布工艺 以及 中转 区 （transfer pad) 的光罩 设计 ，更 省去 了金球 （16 ) 的材料 需求 。



一种彩膜基板的制造方法、液晶面板及液晶显示装置

【技术领域】

本发明涉及液晶显示领域，更具体的说，涉及一种彩膜基板的制造方法、

液晶面板及液晶显示装置。

【背景技术】

液晶面板是液晶显示装置中的重要组件，主要 包括：阵列基板、彩膜基板

以及设置在阵列基板和彩膜基板之间的液晶分子。

如图 1 所示，现有液晶面板的结构中，液晶电容 CL C ( 像素电极与共用电

极之间的电容 ）由阵列基板 20 ( Array ) 侧的像素电极 24 ( ITO 电极 ）和彩膜基

板 10 ( CF ) 侧的共用电极 14 ( ITO 电极 ）共同形成，间隙粒子 13 形成在黑矩

阵 12 之上，黑矩阵 12 之间是彩色滤光膜 11 , 其中彩膜基板 10 侧的共用电极

14 需要与阵列基板 20 上的像素电极 24 形成电气连接。目前，业界之方法一般

为在阵列基板侧 A A 区（可视 区）外的框胶 ( sealant ) 区域 内制作 中转区（transfer

pad ) , 然后在液晶盒制程阶段进行金球 （A u ball ) 撒布，以形成像素电极与共用

电极之间的电气连接。如图 1 所示，所述电气连接通过撒布在框胶 15 内的中转

区内的金球 16 实现，也就是说，金球 16 与阵列基板 20 上的像素电极 24 电气

连接，同时又与彩膜基板 10 上的共用电极 14 电气连接。这就要求在光罩设计

时即需考虑中转区 （transfer pad ) 之放置，且金球 （A u ball ) 亦为液晶盒制程段

材料消耗成本之一。

如图 2所示，现有液晶面板的彩膜基板的一般制程是 ,在制作完黑矩阵（BM 、

Black Matrix ) 以及彩 色滤光膜 （R 、 G 、 B ) 子像素之后，制作 ITO 薄膜，再形

成间隙粒子 （PS、Photo Spacer ) , 其作用是支撑两层玻璃基板和控制液晶盒的沟

壑。然后于液晶盒制程段再将金球 （A u ball ) 撒布于彩膜基板上。

【发明内容】



本发 明所要解决的技术 问题是提供一种工艺筒单 、成本较 小的彩膜基板 的

制造方法、液晶面板及液晶显示装置。

本发 明的 目的是通过以下技术方案来 实现 的：一种彩膜基板 的制造方法，

包括在彩膜基板上先形成 间隙粒子 ，再形成公共 电极层 的步骤 。

优选 的，在彩膜基板 的框胶设置 区内也形成 间隙粒子；对应 的，在所有 的

间隙粒子的上方形成公共 电极层 。使 间隙粒子也在框胶设置 区设置 ，以更好 的

代替金球的作用。

一种彩膜基板 的制造方法，包括步骤 ：

A : 在彩膜基板上形成黑矩阵和彩 色滤光膜 ，

B : 形成 间隙粒子 ，

C: 形成公共 电极层 。

一种液晶面板 ，包括对置的阵列基板和彩膜基板 ，所述彩膜基板上形成有

间隙粒子以及公共 电极层 ，所述 间隙粒子与所述阵列基板相对 的表 面有所述公

共 电极层覆盖 ；所述 间隙粒子上的公共 电极层与所述液晶面板上的阵列基板 的

像素 电极信号连接 。

优选的，所述彩膜基板 的框胶设置 区也设置有 间隙粒子 ，其上 表 面也有所

述公共 电极层覆盖 。使得 间隙粒子的表 面具有 电极层 ，从 而使 间隙粒子能够代

替金球进行导 电。

优选 的，所述 间隙粒子上的公共 电极层与所述液晶面板上的阵列基板 的像

素 电极接触 以信号连接 。使得 间隙粒子能够将阵列基板 的信号传递至彩膜基板 。

优选的，所述 电极层为 ITO 材料制成 。ITO 材料为较优 的电极材料 ，其材

质透明，不影响像素的透光性。

一种液晶显示装置 ，包括 了上述的液晶面板 。

本发 明由于利用 间隙粒子与阵列基板和彩膜基板 均有接触 的条件 ，将 间隙

粒子的制程 与 电极层 的制程替换 ，使得 间隙粒子先形成于彩膜基板上 ，再进行

电极层 的形成 ，使得 间隙粒子的与阵列基板相对 的表 面上也覆盖有 电极层 ，这



样 ，间隙粒子就可 以将阵列基板上的像素 电极信号传递到彩膜基板 ，代替 了金

球的作用，从而在液晶面板的制造工艺中，可以省去金球的撒布工艺以及 中转

区的光罩设计，更省去 了金球的材料需求。

【附图说明】

图 1是现有液晶面板的结构示意图，

图 2 是现有液晶面板 中彩膜基板的制程筒图，

图 3 是本发明实施例液晶面板的结构示意图，

图 4 是本发明实施例中彩膜基板的制程筒图。

其中： 10、彩膜基板 ， 11、彩 色滤光膜 ，12、黑矩阵，13、间隙粒子，14 、

共用电极 ，15、框胶 ，20、阵列基板 ，24、像素电极。

【具体 实施方式】

下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。

本发明提供一种液晶显示装置，该液晶显示装置的液晶面板 包括彩膜基板 ，

所述彩膜基板上形成有彩 色滤光膜 、间隙粒子以及 电极层 ，所述电极层形成在

彩 色滤光膜和间隙粒子的表面上。所述液晶面板的制造方法包括步骤：A 、在彩

膜基板上形成黑矩阵和彩 色滤光膜 ，B、形成间隙粒子，C、形成电极层。

如图 3 所示为本发明实施例，在液晶显示装置的液晶面板结构 中，液晶电

容 CLC ( 像素电极与共用电极之 间的电容 ）由阵列基板 0 ( Array ) 侧的像素

电极 24 和彩膜基板 10 ( CF ) 侧的共用电极 14 共 同形成，间隙粒子 13 形成在

黑矩阵 12 之上，黑矩阵 12 之 间是彩 色滤光膜 11 , 共用 电极 14 覆盖在黑矩阵

1 以及间隙粒子 13 的上表面上，彩膜基板 10 侧的共用电极 14 与阵列基板 0

上的像素电极 24 通过间隙粒子 13 形成接触并信号连接 。间隙粒子 13 不仅形成

在液晶盒内，并且在框胶 15 的中转 区内也形成有 间隙粒子 13 , 通过 间隙粒子

13 上的共用电极 14 与阵列基板 0 上的像素电极 24 的共通线 （com line ) 电气



连接 ，实现上下基板 的信 号导通 。

如 图 4 所示 ，在本 实施 例 中，液 晶面板 的彩膜基板 的制程 包括 ：在玻璃基

板 上制作 黑矩 阵 （BM 、 Black Matrix ) 以及彩 色滤光膜 （R 、 G 、 B ) 子像 素 ，然

后 形成 间隙粒子 （PS、 Photo Spacer ) , 最后再进行 ITO 镀膜制作 。由此共用 ，

在 最后 形成 的液 晶面板 上 ，间隙粒 子 的表 面上会覆盖有 一层 电极 ，并且 ，在框

胶 区域 内，也形成有 间隙粒 子 ，从 而使得 间隙粒 子可 以代替金球 的作 用 ，实现

上 下基板 的信 号传 递 。与 图 2 所示现有技 术的制程相 比，本发 明省去 了金球 的

撒 布工艺以及 中转 区 （transfer pad ) 的光罩设计 ，更省去 了金球 的材料 需求 。

在本发 明实施例 中，所述像 素 电极 以及共用 电极 均使用 ITO 材料进行制作 ，

ITO 材料具有较好 的导 电性和透光性 ，不影响像 素 的透过率 。

以上 内容是 结合 具体 的优 选 实施 方式对本发 明所作 的进一 步详 细说 明 ，不

能认 定本发 明的具体 实施 只局 限于这些说 明。对 于本发 明所属技 术领域 的普通

技 术人 员来说 ，在 不脱 离本发 明构 思 的前提 下 ，还 可 以做 出若干 筒单推 演或替

换 ，都应 当视 为属 于本发 明的保 护 范围。



权 利 要 求

1、一种彩膜基板 的制造方法，包括：在彩膜基板上先形成 间隙粒子 ，

再形成公共 电极层的步骤 。

2、如权利要求 1 所述的一种彩膜基板 的制造方法，其特征在于，在彩

膜基板 的框胶设置 区内也形成 间隙粒子；对应 的，在所有 的间隙粒子的上

方形成公共 电极层 。

3、一种彩膜基板 的制造方法，包括步骤 ：

A : 在彩膜基板上形成黑矩阵和彩 色滤光膜 ，

B : 形成 间隙粒子 ，

C: 形成公共 电极层 。

4、一种液晶面板 ，包括：对置的阵列基板 ，和彩膜基板 ；所述彩膜基

板上形成有 间隙粒子以及公共 电极层 ，所述 间隙粒子与所述阵列基板相对

的表 面有所述公共 电极层覆盖 ；所述 间隙粒子上的公共 电极层与所述液晶

面板上的阵列基板 的像素 电极信号连接 。

5、如权利要求 4 所述的一种液晶面板 ，其特征在于，所述彩膜基板 的

框胶设置 区也设置有 间隙粒子 ，其上表 面也有所述公共 电极层覆盖 。

6、如权利要求 4 所述的一种液晶面板 ，其特征在于，所述 间隙粒子上

的公共 电极层与所述液晶面板上的阵列基板 的像素 电极接触 以信号连接 。

7、如权利要求 4 所述的一种液晶面板 ，其特征在于，所述 电极层为 ITO

材料制成 。

8、一种液晶显示装置，其特征在于，包括 了如权利要求 4 所述的液晶

面板 ，所述液晶面板 ，包括 ：对置的阵列基板 ，和彩膜基板 ；所述彩膜基

板上形成有 间隙粒子以及公共 电极层 ，所述 间隙粒子与所述阵列基板相对

的表 面有所述公共 电极层覆盖 ；所述 间隙粒子上的公共 电极层与所述液晶

面板上的阵列基板 的像素 电极信号连接 。



9、如权利要求 8 所述的一种液晶显示装置 ，其特征在于，所述彩膜基

板 的框胶设置 区也设置有 间隙粒子 , 其上表 面也有所述公共 电极层覆盖 。

10、如权利要求 8 所述的一种液晶显示装置，其特征在于，所述 间隙

粒子上的公共 电极层与所述液晶面板上的阵列基板 的像素 电极接触 以信号

连接 。

11、如权利要求 8 所述的一种液晶显示装置，其特征在于，所述 电极

层为 ITO 材料制成。
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A . 主题的分类

G02F 1/1339 (2006.01) i

按照国际专利分类(IPC) 或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B . 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号）

IPC: G02F

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词 （如使用））

CNABS, VEN: 间隔 间隙 子 体 物 电极 导电 氧化 铟锡 对向 公共 彩 滤光 spacer+ electrod+ conduct+

ito common counter+ colo?r

C. 相关文件

类 型* 引用文件，必要时，指明相关段落 相关的权利要求

X CN1844976A (群康科技 (深圳) 有限公司）1 1. 10 月 2006 ( 1 1. 10.2006) 说 1, 3-4, 6-8, 10-1 1

明书第 3 页第 6 段-第 4 页第 6 段，图 3

Y 2 , 5 , 9

X 。]^1550827人（三星电子株式会社）01. 12 月 2004 (01. 12.2004) 说明书第 4 1-3

页第 2 9 行-第 10 页第 1 行，图 2-13

Υ 2 , 5 , 9

X CN1549035A (友达光电股份有限公司）24. 1 1 月 2004 (24. 1 1.2004) 说明书 1, 3-4, 6-8, 10-1 1

第 5 页第 3 行-第 6 页第 2 1 行，图 3-5

X EP073 1373A1 (IBM CORP) 1 1.9 月 1996 ( 11.09. 1996) 说明书第 6 栏第 1 1, 3-4, 6-8, 10-1 1

行-第 10 栏第 8 行，图 8-1 1

因 其余文件在 C 栏的续页中列出 因 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型： "T" 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了
"A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 理解发明之理论或原理的在后文件
"E" 在国际申请日的¾ ¾¾ 公布 先申请或 "X" 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的
"L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇 发明不是新颖的或不具有创造性

引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引 "Y" 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件
用的文件 （如具体说明的） 结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，

"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 要求保护的发明不具有创造性
"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 "&" 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期 国际检索报告邮寄日期
05.8 月 2012 (05.08.2012) 30.8 月 2012 (30.08.2012)

ISA/CN 的名称和邮寄地址： 受权官员
中华人民共和国国家知识产权局
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088 周宇

传真号： （86-10)62019451 电话号码：(86-10) 62085894
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C (续). 相 关 文 件

类 型 引 用 文 件 ， 必 要 时 ， 指 明 相 关 段 落 相 关 的 权 利 要 求

X JP9073099A (TOSHIBA DENSHI ENG K K et al.) 18.3 月 1997 (18.03. 1997) 1-3

说 明 书 第 【0005 】 - 【0016】段 ， 图 1-3

X JP2001290159A (SHARP KK) 19. 10 月 2001 (19. 10.2001) 说 明 书 第 【0022 】| 1-1 1

- 【005 1】 段 ， 图 1-1 1

X KR20070068577A (LG PHILIPS LCD CO LTD) 02.7 月 2007 (02.07.2007) 1, 3-4, 6-8, 10-1 1

说 明 书 第 6 页 第 1 段 -第 10 页 第 6 段 ， 图 2-4
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关 于 同族 专 利 的信 息

检索报告中引用的 公布 日期 同族专利 公布 日期
专利文件

CN1844976A 11.10.2006 CN100464212C 25.02.2009

CN1550827A 01. 12.2004 CN100445850C 24. 12.2008

JP2004341539A 02. 12.2004

US2004227895A1 18. 11.2004

TW200500741A 01.01.2005

KR20040098429A 20. 11.2004

US7405798B2 29.07.2008

JP2004238348A 26.08.2004

KR101001963B1 17. 12.2010

US7777858B2 17.08.2010

US2007058125A1 15.03.2007

CN1549035A 24. 11.2004 CN1292301C 27. 12.2006

EP073 1373A1 11.09. 1996 JP8262484A 11.10. 1996

KR100236892B1 15.01.2000

US5748266A 05.05. 1998

JP3014291B2 28.02.2000

JP9073099A 18.03. 1997 JP3708593B2 19. 10.2005

JP2001290159A 19. 10.2001 无

KR20070068577A 02.07.2007 无
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